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Struktura invertoru a hradla NAND (TTL)
Vnitřní struktura obvodů TTL je tvořena tranzistory, odpory a diodami. Vnitřní zapo-jení invertoru (6x v IO 7404) a hradla NAND (4x v IO 7400) je na těchto schématech:
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Zapojení je shodné, liší se pouze zdvojeným emitorem u hradla NAND – vstupy A a B

Logická stavebnice TTL má tyto vlastnosti:
Napájecí napětí VCC:

 +5,0 V (±0,25V)

Napětí log 0 (L) pro vstup:

0 ÷ 0,8 V
- oblast Lin
Napětí log 1 (H) pro vstup:

2,0 V ÷ VCC
- oblast Hin
Napětí log 0 (L) na výstupu:
0 ÷ 0,4 V
- oblast Lout
Napětí log 1 (L) na výstupu:
2,4 ÷ 4,4 V
- oblast Hout
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Graficky bychom toto mohli zobrazit takto:

První část cvičné práce spočívá v přehled-
ném postavení invertoru do kontaktního ne-

pájivého pole (KNP).

Druhá část cvičné práce bude zkoumat, jak 
se invertor – postavený z diskrétních sou-

částek chová nejenom v pásmu nestability.

Budeme měřit převodní charakteristiku in-

vertoru postaveného z diskrétních součás-

tek a porovnáme ji s charakteristikou in-

vertoru IO 7404.

